
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 июня 2015 г. 245

О Научном совете по проблемам
функциональных материалов
электронной техники при МААН

Принимая во внимание предложения Национальной академии наук
Республики Армения, Национальной академии наук Украины, Российской
академии наук по составу Научного совета по проблемам функциональных
материалов электронной техники при МААН, утвержденного постановлением
Совета МААН от 3 декабря 2013 г. 237, Совет Международной ассоциации
академий наук постановляет:

1. Утвердить обновленный состав Научного совета по проблемам
функциональных материалов электронной техники при МААН (прилагается).

2. Просить академии наук и организации, входящие в МААН, содействовать
работе Научного совета по проблемам функциональных материалов
электронной техники при МААН.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины Б. Е. Патон

28.05.15 12:08
http:Wntranetfiles.nas.gov.ua/councils/iaasAA'ori<space/meeUng2015/Doc/Regu!ationsAWord/245_Functional_Mate!ials.doc



Приложение
к постановлению Совета МААН

от 3 июня 2015 г. 245
СОСТАВ

Научного совета по проблемам функциональных материалов
электронной техники

-научный руководитель Института радиотехники и
электроники им. В.А.Котельникова РАН, академик
РАН, Российская Федерация, Москва,
сопредседатель Научного совета
-научный руководитель Физико-технологического
института РАН, академик РАН, Российская Федерация,
Москва, сопредседатель Научного совета
-председатель совета директоров Научно-технологи-
ческого комплекса «Институт монокристаллов» НАН
Украины, академик НАН Украины, Украина, Харьков,
сопредседатель Научного совета
-директор Института физики полупроводников
им.В.Е. Лашкарева НАН Украины, член-корреспондент
НАН Украины, Украина, Киев,
сопредседатель Научного совета
-заведующий отделом Института физики полупровод-
ников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины, доктор
химических наук, Украина, Киев, ученый секретарь
Научного совета

Члены Бюро Научного совета:
-заведующий лабораторией Института физики НАН
Азербайджана, академик НАНАзербайджана,
Азербайджанская Республика, Баку
-заведующий кафедрой Ереванского государственного

Владимир Михайлович университета, академик НАН Республики Армения,
Республика Армения, Ереван
заведующий кафедрой Белорусского государственного

Александр Кириллович университета, доктор физико-математических наук,
Республика Беларусь, Минск
-ученый секретарь Научного совета ОНИТ РАН по
физико-химическим основам полупроводникового
материаловедения, кандидат химических наук,
Российская Федерация, Москва
-заместитель директора Института монокристаллов
НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины,
Украина, Харьков

ГУЛЯЕВ
Юрий Васильевич

ОРЛИКОВСКИЙ
Александр
Александрович
СЕМИНОЖЕНКО
Владимир Петрович

БЕЛЯЕВ
Александр Евгеньевич

ТОМАШИК
Василий Николаевич

ДЖАФАРОВ
Таяр Джумшудович

АРУТЮНЯН

ФЕДОТОВ

ХАРЧЕНКО
Людмила Юлиановна

ТОЛМАЧЕВ
Александр
Владимирович
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Члены Научного совета:

От Национальной академии наук Азербайджана
АБДИНОВ
ДжавадШахваладович

-заместитель директора Института физики НАН
Азербайджана, член-корреспондент НАН
Азербайджана, Азербайджанская Республика, Баку
- заведующий лабораторией Института физики НАН
Азербайджана, доктор физико-математических наук,
Азербайджанская Республика, Баку
- главный научный сотрудник Института физики

Максуд Исфандиярович НАНАзербайджана, академик НАНАзербайджана,
Азербайджанская Республика, Баку
-заведующий лабораторией Национальной академии
авиации Азербайджана, доктор физико-математических
наук, Азербайджанская Республика, Баку
-заведующий лабораторией Института химических

Мирсалим Мирсалимович проблем НАН Азербайджана, доктор химических
наук, Азербайджанская Республика, Баку
- главный научный сотрудник Института физики
НАН Азербайджана, заведующий лабораторией
Национальной академии авиации Азербайджана,
член-корреспондент НАНАзербайджана,
Азербайджанская Республика, Баку

АЖДАРОВ
Гусни Халилович

АЛИЕВ

АЛЛАХВЕРДИЕВ
Керим Рагимович

АСАДОВ

ТАГИЕВ
Бахадур Гусейнович

От Национальной академии наук Республики Армения
ПЕТРОСЯН
Степан Григорьевич

-заведующий лабораторией Института радиофизики и
электроникиНАНРеспублики Армения, член-
корреспондент НАН РА, Республика Армения,
Аштарак

От Национальной академии наук Беларуси
ГАПОНЕНКО
Сергей Васильевич

-председатель Научного совета-директор
исполнительной дирекции Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных исследований,
академик НАН Беларуси, Республика Беларусь,
Минск

ЯБЛОНСКИЙ
Геннадий Петрович

- заведующий лабораторией государственного
научного учреждения «Институт физики
им.Б.И. Степанова Национальной академии наук
Беларуси», доктор физико-математических наук,
Республика Беларусь, Минск
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От Республики Казахстан
ТЫНЫШТЫКБАЕВ
Курбангали Байназарович

- главный научный сотрудник Национального
научно-технологического холдинга Парасат Физико-
технического института МОН Республики
Казахстан, доктор технических наук, Республика
Казахстан, Алматы

ОтАкадемии наук Молдовы
СИДОРЕНКО
Анатолий Сергеевич

-директор Института электронной инженерии и
нанотехнологий им.Д. Гиду АНМолдовы, доктор
хабилитат

От Российской академии наук
АКЧУРИН
Рауф Хамзинович

- заведующий кафедрой Московской академии
тонкой химической технологии, доктор
химических наук, Российская Федерация, Москва
-советник генерального директора ОАО
«Научно-исследовательский институт
молекулярной электроники», член-корреспондент
РАН, Российская Федерация, Москва
- главный научный сотрудник Института общей
физики им. А.М.Прохорова РАН, заведующий
кафедрой Российского химико-технологического
университета им. Д.И.Менделеева, доктор
технических наук, Российская Федерация, Москва
-генеральный директор ОАО «НИИ
молекулярной электроники и завод МИКРОН»,
академик РАН, Российская Федерация, Москва
- врио директора Физико-технологического
института РАН, член-корреспондент РАН,
Российская Федерация, Москва
- советник РАН, заведующий отделом Института
физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО
РАН, член-корреспондент РАН, Российская
Федерация, Новосибирск
- врио директора Института радиотехники и
электроники им. В.А.Котельникова РАН, член-
корреспондент РАН, Российская Федерация,
Москва
- главный научный сотрудник ФТИ им.А.Ф.Иоффе
РАН, доктор физико-математических наук,
Российская Федерация, Санкт-Петербург

ГРИБОВ
Борис Георгиевич

ЖАРИКОВ
Евгений Васильевич

КРАСНИКОВ
Геннадий Яковлевич

ЛУКИЧЕВ
Владимир Федорович

НЕИЗВЕСТНЫЙ
Игорь Георгиевич

НИКИТОВ
Сергей Аполлонович

СОБОЛЕВ
Николай Алексеевич
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От Национальной академии наук Украины
ЛИТОВЧЕНКО
Владимир Григорьевич

- заведующий отделом Института физики
полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН
Украины, член-корреспондент НАН Украины,
Украина, Киев
- заведующий отделом Института физики НАН
Украины, член-корреспондент НАН Украины,
Украина, Киев
-директор Института монокристаллов НАН
Украины, доктор физико-математических наук,
Украина, Харьков

МАРЧЕНКО
Александр Анатольевич

ПРИГУЛА
Игорь Михайлович
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